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PCT/FR 03/03622 



I. Base du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande intemationale (les feuilles de remplacement qui ont 6te 
remises £ I'office rScepteur en rSponse £ une invitation faite conform6ment & I'article 14 sont consid$r6es, dans 
le present rapport , comme "initialement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne 
contiennent pas de modifications (regies 70. 16 et 70. 17)) : 

Description, Pages 

1-18 telles qu'initialement depos6es 
Revendications, No. 

1 -27 regue(s) le 04.1 0.2004 avec lettre du 04.1 0.2004 
Dessins, Feuilles 

1/4-4/4 telles qu'initialement d6pos£es 

2. En ce qui concerne la langue, tous les elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de ['administration 
ou lui ont 6X6 remis dans la langue dans laquelle la demande intemationale a et§ deposee, sauf indication 
contraire donnee sous ce point. 

Ces 6l6ments etaient a la disposition de Tadministration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: ,qui est: 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche intemationale (selon la regie 23.1 (b)). 

□ la langue de publication de la demande intemationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen pr^liminaire intemationale (selon la r6gle 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide aminesdivulguSes dans la demande 
intemationale (le cas ech£ant), I'examen preliminaire intemationale a et6 effectue sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande intemationale, sous forme 6crite. 

□ depose avec la demande intemationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement & I'administration, sous forme 6crite. 

□ remis ultSrieurement k I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par 6crit et fourni ulterieurement ne va pas au-dela 
de la divulgation faite dans la demande telle que d6posee, a 6\6 fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques 
k celles du listages des sequences Presents par ecrit, a 6X6 fournie. 

4. Les modifications ont entram6 I'annulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, nos : 

□ des dessins, feuilles : 
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5. □ Le present rapport a 6t6 formu!6 abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont et§ consid6r6es 

comme allant au-del& de Texpos6 de invention tel qu'il a 6te d6pos6, comme il est indique ci-aprfes (regie 
70.2(c)) : 

(T oute feuille de [-emplacement comportant des modifications de cette nature doit §tre indiquSe au point 1 
et annex6e au present rapport.) 

6. Observations complementaires, le cas ech6ant : 



V. Declaration motivge selon Particle 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d'application industrieile; citations et explications h I'appui de cette declaration 

1. Declaration 



Nouveaute 


Oui: 


Revendications 


1-27 




Non: 


Revendications 




Activite inventive 


Oui: 


Revendications 


1-27 




Non: 


Revendications 




Possibility d'application industrieile 


Oui: 


Revendications 


1-27 




Non: 


Revendications 





2. Citations et explications 
voir feuille separee 
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Concernant le point V 

II est fait reference aux documents suivants: 
D1: WO-A-00/48238 

D2: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 173 (E-748), 24 avril 1989 & JP- 

A-01-004013 
D3: EP-A-0 410 679 
D4: EP-A-1 050 901 
D5: US-A-4 254 590 
D6: US-A-5 400 548 



Le document D1 (voir figure 7-9 et le texte associe) ne decrit pas un procede de 
realisation d'une structure complexe par assemblage de deux substrats 1 10a, 1 10b par 
deux faces respective de liaison, cette structure etant destinee k etre dissociee au 
niveau d'une zone de separation 112, qui est caracterise en ce que, avant assemblage, 
on cree une difference d'etat de contraintes tangentielles entre les deux faces a 
assembler en courbant chacun des deux substrats a assembler par application de 
forces mecaniques, cette difference etant choisie en sorte d'obtenir au sein de la 
structure assemblee un etat de contraintes predetermine au moment de la dissociation. 

La caracteristique d'application de forces mecaniques n'est pas considere comme 
evidente par Tart connu. 

En consequence, la presente demande remplit les conditions enoncees dans Particle 
33(1) PCT. 
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REVENPICATIONS 



1. Precede de realisation d'une structure complexe par 
assemblage de deux substrate (5 9 6 ; 11, 13) par deux faces respectives de 

5 liaison, cette structure etant destinee £ etre dissoclee au niveau d'une zone de 
separation, caracterise en ce que, avant assemblage, on cree une difference 
d'etat de contraintes tangentjelles entre les deux faces a assembler en courbant 
chacun.des deux substrats a assembler par application de forces mecaniques, 
cette difference etant choisie en soite d'obtenir au sein de ia structure 
10 assemblee un etat de contraintes predetermine au moment de la dissociation. 

2. Precede de realisation d'une structure complexe selon la 
revendication 1, caracterise en ce que la difference d'etat de contraintes 
tangentielles entre les deux faces a assembler est choisie en sorte de minimiser 
les contraintes au niveau de la zone de separation au moment de cette 

15 dissociation. 

3. Precede de realisation d'une structure complexe selon la 
revendication 1 ou la revendication 2, caracterise en ce que les deux substrats 
sont courb6s de sorte que ies deux feces a assembler soient respectivement 
concave et convexe. 

20 4. Precede de realisation d'une structure complexe selon la 

revendication 3, caracterise en ce que les deux substrats sont courbes de sorte 
que les deux faces a assembler soient complementaires. 

5. Precede de realisation d'une structure complexe selon la 
revendication 4 f caracterise en ce que les deux substrats sont courbes de sorte 

25 que les deux faces a assembler soient respectivement spherique concave et 
sphSrique convexe. 

6. Precede de realisation d'une structure complexe selon Tune 
quelconque des revendications 1 a 5, caracterise en ce que les forces 
mecaniques appliquees sur le substrat resultent de la creation d'une difference 

30 de pression entre les deux faces dudit substrat. 

7. Precede de realisation d'une structure complexe selon la 
revendication 6, caracterise en ce que fa difference de pression entre les deux 
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faces du substrat a courber pour qu'il preserite une face a assembler concave 
est creee par aspiration dudit substrat sur une preforme concave de profil 
adapte choisi en fonction de celui a donner a la face a assembler et sur laquelle 
le substrat repose localement en sa peripherie. 
5 8. Precede de realisation d'une structure complexe selon la 

revendicatlon 6, caracterise en ce que la difference de pression entre les deux 
faces du substrat a courber pour qu'il presente une face a assembler concave 
est creee par aspiration dudit substrat a I'interieur d'une cavite, le substrat 
reposant localement en sa peripherie sur un joint bordant la cavite. 

10 9 - Precede de realisation d'une structure complexe I'une 

quelconque des revendications 1 a 5, caracterise en ce que les forces 
mecaniques appliquees sur le substrat resultent de la deformation de ce 
substrat entre une premiere et une deuxleme preformes complementaires, I'une 
concave. I'autre convexe de profils choisis en fonction de celui a donner a la 

1 5 face a assembler. 

10. Precede de realisation d'une structure complexe selon la 
revendication 9, caracterise en ce que la premiere preforme est un des 
substrats a assembler deja courbe selon le profil desire 

11. Precede de realisation d'une structure complexe selon la 
20 revendication 9 ou la revendication 10, caracterise en ce que la deuxieme 

preforme est munie de canaux d'aspiration pour maintenir le substrat courbe 
une fois enlevee la premiere preforme. 

12. Precede de realisation d'une structure complexe selon Tune 
quelconque des revendications 1 a 5, caracterise en ce que les forces 

25 mecaniques sont appliquees simuKanement sur les deux substrats a assembler 
Rar deformation des deux substrats entre deux preformes de profils choisis en 
fonction de ceux a donner aux faces a assembler. 

13. Precede de realisation d'une structure complexe selon I'une 
quelconque des revendications 1 a 12, caracterise en ce que I'application de 

30 forces mecaniques sur I'un au moins des substrats est effectuee a I'aide d'une 
preforme constitute d'un moule. 
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14. Procede de realisation d'une structure compiexe selon la 
revendication 13, caracterise en ce que cette preforme est constituee d'un 
moule poreux. 

15. Precede de realisation d'une structure oomplexe selon Tune 
5 quelconque des revendications 1 a 12, caracterise en ce que Implication de 

forces mecaniques sur les substrats est effectuee a Taide d'au moins une 
preforme deformable. 

16. Proc6de de realisation d'une structure complexe selon Tune 
quelconque des revendications 1 d 15, caracterise en ce que I'assemblage 

1 0 entre les deux substrats est un collage moieculaire, 

17. Procede de realisation d'une structure complexe selon Tune 
quelconque des revendications 1 a 15, caracterise en ce que les deux faces a 
assembler sont trartees afin de facfliter le collage. 

18. Procede de realisation d'une structure complexe selon Tune 
15 quelconque des revendication 1 £ 17, caracterise en ce que I'assemblage entre 

les substrats est realise par contact direct, la surface d'au moins I'un des 
substrats etant amenagee en sorte d'eviter un piegeage d'air entre les surfaces 
assemblees. 

19. Procede de realisation d'une structure complexe selon la 
20 revendication 1 8, caracterise en ce que Tun au moins des substrats est perce. 

20. Procede de realisation d'une structure complexe selon la 
revendication 19, caracterise en ce que ce substrat est perce en son centre. 

21. Procede de realisation d'une structure complexe selon la 
revendication 18, caracterise en ce que Tun au moins des substrats comporte 

25 au moins un canal non traversant debouchant en bordure du substrat. 

22. Procede de realisation d'une structure complexe selon I'une 
quelconque des revendications 1 a 15, caracterise en ce que Tassemblage 
entre les substrats est realise au rnoyen d'une couche de fluage. 

23. Precede de realisation d'une structure complexe selon I'une 
30 quelconque des revendications 1 a 22, caracterise en ce qu'on realise 

Tassemblage a une temperature superieure & I'ambiante. 
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24. Precede de realisation d'une structure cornplexe selon la 
revendication 23, caracteris6 en ce que les substrats sont chauff6s par contact 
avec des preformes chauffees. 

25. Precede de realisation d'une structure cornplexe selon la 
5 revendication 24, caracterise en ce que les preformes sont respectivement 

chauffees a des temperatures dlff6rentes. 

26. Procede de report d'une couche mince depuls un substrat 
source vers un substrat cible, comprenant les Stapes suivantes : 

implantation ionique au travers d T une face du substrat source 
10 pour creer une couche fragillsee enterree £ une profondeur determinee par 
rapport a la face implantee du substrat source, une couche mince etant ainsi 
delimitee entre la face implantee et la couche enterree, 

assemblage d'une face du substrat source sur une face du 
substrat cible pour former une structure assemblee 
15 - dissociation de la couche mince d'avec le reste du substrat 

source au niveau de la couche enterree, 

caracterise en ce que, avant assemblage, on cree une difference 
d'etat de contraintes tangentielles entre les deux faces a assembler en courbant 
chacun des deux substrats a assembler par application de forces mecaniques, 
20 cette difference etant choisie en sorte d'obtenlr au sein de la structure 
assemblee un etat de contraintes predetermine au moment de la dissociation. 

27. Procede de report d'une couche mince selon la revendication 
26, caracterise en ce que la difference d'etat de contraintes tangentielles entre 
les deux faces a assembler est choisie en sorte de minimiser les contraintes 

25 internes au moment de la dissociation. 
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